TRANZYSTORY n-p-n
BFP619, BFP620 i BFP621

Tranzystory krzemowe epiplanarne matej mocy wielkiej’

czestotliwo$ci.

Sa przeznaczone do stosowania w uktadach automatyki,
ukladach przelgczajacych éredniej szybkosci oraz w apa-
raturze radiowo-odbiorczej.
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Tranzystor w obudowie plastykowej TO92(CE35)

DANE TECHNICZNE

Wartosci dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych

Typ BFP619 BFP620 BFP621
Napiecie

kolektor-baza Ucso 70 50 30 v
Napiecie )

kolektor-emiter Ucgo 50 30 15 v
Napiecie emiter-baza  Ugse 5 5 5 A\
Prad kolektora Ic 50 50 50 mA
Prad szczytowy

kolektora Iem 200 200 200 mA
Prad bazy Ip 5 5 5 mA
Temperatura zlgcza t 398 K (125°C)
Zakres temperatury

skladowania tstg 248...358 K (—25...+85°C)

Moc tracona
w kolektorze
przy tamp = 298 K
(25°C) Pc 300 300 300 mwW

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna

zlgcze-otoczenie Ring-o <454 <454 <134 K/W

20 Elementy pélpi’zewodnikowe
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TRANZYSTOR BFP619

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K

(25°C) min,
Prad zerowy kolektora

przy I =0,

Uca =20V
Napiecie przebicia

kolektor-baza

przy Ic = 10 pA
Napiecie przebicia

kolektor-emiter

przy Ic = 10 mA,

T =20ms, 71 = 0,5ms Ugprcr 50 — v
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy Ig = 10 pA
Napiecie nasycenia

kolektor-emiter

przy Ic = 20 mA,

15 = 2 mA \
Napiecie nasycenia

baza-emiter

przy Ic = 20mA,

IB = 2mA
Wspbdlezynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Ic = 10 mA,

Ucg =6V hoie

maks.
Icm — 100 nA

Usrcao 10 — v

UryeBo 5 — v

Ucgsat — 0,5 v

Upgsat = 1 v

kl. A 20 35 —
kl. B 30 90 —
kl. C 70 170 —
kl. D 150 — —

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298 K

(25°C) min.
Warto§é malosygnalowa

wspdlczynnika !

wzmocnienia

prgdowego

przy Ic = 1 mA,

Ucg=6V,f=1kHz hge 20 500 -
Czestotliwo§é graniczna :

przy Ic = 5mA,

Ucg =10V,

f =100 MHz f T

maks.

150 — MHz

* Podziatu na klasy dokonuje si¢ na zyczenie odbiorcy okreslone
w zaméwieniu, '
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Stala czasowa sprze-
zenia zwrotnego,
przy Ic = 5mA,
Ucs =10V,
f=5MHz

Pojemnoéé zlacza
kolektora
przy Ucg =10V,
f=5MHz Cc

755 "Ce

TRANZYSTOR BFP620

Parametry statyczne

przy tamo = 298 K
(25°C)
Prad zerowy kolek-
tora
przy Ig =0,
Ues =20V Icao
Napigcie przebicia
kolektor-baza
przy Ic = 10 pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA,
T = 20 ms,
v =0,5ms
Napigcie przebicia
emiter-baza
przy Ie = 10 pA
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 20 mA,
IB = 9 mA
Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 20 mA,
IB = 2mA
Wspb6tczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy Ic = 10 mA,
UCE =6 V

UsrycBo

U(BR)CEO

UsryeB0

UcEsat

UBEksat

haiz kl. A
kl. B
kl. C
kl. D

Parametry dynamiczne

przy temp = 298 K
*(25°C)

Warto§¢ maltosygnalowa
wspblezynnika
wzmocnienia pra-
dowego
przy Ic = 1mA,

UCE =6 V, f =1 kHz h21e

Czestotliwo§é graniczna
przy I = 5mA,

UCE = ﬂ) V,
f =100 MHz fr

Stata czasowa sprzeg-
zenia zwrotnego
przy Ic = 5mA,

UCB =10 V,

f=5MHz ruv’Ce

(91}

20
30
70
150

min.

150

500 ps
6 pF
maks.

100 nA
— v
—_ v
— v
0,5 v

1 v
35 —_
90 —
170 —_
maks.

500 —
—_ MHz

500 ps

Pojemnosé ztgcza
kolektora
przy Ucg =10V,
f = 5MHZ Cc

TRANZYSTOR BFP621

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K
(25°C)
Prad zerowy kolek-
" tora
przy Iz =0,

Ucp =20V Icpo
Napigcie przebicia
kolektor-baza
przy Ic = 10 A
Napiecie przebicia
kolektor-emiter

przy Ic = 10 mA,
T = 20 ms,
T8 = 0,5 ms
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig = 10 pA
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 20 mA,
IB = 2mA
Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 20 mA,
15 = 2mA
Wspbtezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
"przy Ic = 10mA,

U(Br)CBo

Usr)cEo

UBr)EBS

Ucgsat

UBEsat

min

30

15

UCE =6V helE kl. A 20
kl. B 30
kl. C 70
kl. D 150

Parametry dynamiczne

przy tems = 298 K
(25°C)

Warto§é malosygnalowa
wspblezynnika
wzmocnienia
pradowego
przy Ic = 1 mA,

UCE = 6V, f = 1kHz hg]g

Czestotliwo$é graniczna
przy Ic = 5mA,
Ucg=10V,

= 100 MHz fr

Stata czasu sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 5mA,

UCB =10 V, f =35 MHZTbb’CC

Pojemnosé zlgcza
kolektora
przy Ucg =10V,
f=5MHz Cec

w zaméwieniu.

min.

150

maks.

100

0,5

35
90
170

maks.

500

500

pF

nA

MHz

ps

PF

* Podziatu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorcy okreslone
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Zaleinoéé temperaturowa mocy strat Pc = f (tamb)
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rametr

le 90— | | } BFP 621
(4] AT - [l
8 "
1 - 0L—-1
T 5
6 4 :
//‘ ;Q"///
: L / )
30K 4 I
P T4
%
—] Ig=104A_~
T 1 1
0 020 30 40 0 Ug [vV]

Charakterystyka wyjsciowa Ic = f(Ucr); Is — pa-
ramefr

r 180
1.

BFP619

N

= 160

i'arnb ";'25 éC

BFP620
BFPE21

140

120,

L/

= 20uA

Charakterystyka wyj$ciowa Ic = f(Ucg); Is — pa-

04

rametr

[m4]

NL.JJ\_U’Q)'\]‘

1

8P620

®

—

12

EEER

16 20

Uee V]

l‘g;n(] =ZJ"’C N

\.

| 60

\

50

0

3

\

\

0 10

Charakterystyka wyjsciowa Ic =f(Ucg); Is — pa-

rametr
o[ y
- BFP
[\ gep 21 )/
0 famb =25°C {ZLILLMA
60 amb I 2mA
sl L
o T
/i
30
" J/11
0 / :
0o 63 05 o7 09 M Use [V]

20

30

0 . 50

Uee [V]

Charakterystyka przej§ciowa Ic = f (Usg)
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pradowego od pradu kolektora har = f (Ic)
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COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com


https://www.littlediode.com/

